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报告人简介：何珂，男，1978年1月生。1996年9月于山东大学物理系获得理学学士学位。2006年3月于中国科学院物理研究所获得理学博士学位。2006年4月到2009年3月先后在日本东京大学物理系和东京大学物性研究所从事博士后研究。2009年 4月开始，被中国科学院物理研究所表面物理国家重点实验室聘为副研究员,所级“百人计划”。研究方向为表面物理、半导体物理、自旋电子学、分子束外延、角分辨光电子能谱、扫描隧道显微镜。2010年获中科院物理所“科技新人奖”。2011年获中国科学院卢嘉锡青年人才奖。共发表论文约二十余篇，其中Phys. Rev. Lett. 5篇（第一作者2篇），Nature Physics 2篇 （通讯作者1篇）。曾在美国物理学年会、美国磁学与磁性材料会议（3M会议）等国际会议和研讨会上做邀请报告。
